POLSEA OPIS PATENTOWY|96370
RZECZPOSPOLITA

LUDOWA

pren dodatkowy MK M3 1760
%’% Zgtoszono:  06.02.76 (P.187076)
ﬁ/ ( «
Pierwszeristwo: Int. C1*. HO3K 17/60

URZAD -
Pﬁ{ EH I B WY Zgtoszenie ogloszono: 18.12.76
PRL

Opis patentowy opublikowano: 29.11.1980

Tworcy wynalazku: Zdzistaw Kachlicki, Pawet Szulakiewicz,
Zbigniew Grzegorek

Uprawniony z patentu : Politechnika Poznariska, Poznari (Polska)

Uk#tad przetacznika analogowego, zwlaszcza db napieé bipolarnych

Przedmiotem wynalazku jest ukiad przetacznika analogowego, zwlaszcza do napigeé bipolarnych
znajdujacy zastosowanie w technice cyfrowo-analogowej i telekomunikacji.

Znane s3 uktady przetacznikéw analogowych z tranzystorami polowymi, przedstawione w ksiazce ,,1974
RCA Solid State Databook: Linear Integrated Circuits and MOS Devices’, sposréd ktérych wyrdinia sie trzy
grupy rozwiazan. Jedna grupe rozwigzan stanowia uktady, w ktérych podtoze tranzystora potaczone jest
zdrenem lub Zrédiem. Dziataja one poprawnie tylko dla napigé o jednej polaryzacji, co wynika z wiasnosci
tranzystora polowego. Drugg grupg¢ rozwigzan stanowia uktady, w ktérych podtoze tranzystora potaczone jest ze
Zrédtem napigcia dodatniego lub ujemnego, zaleznie od typu: tranzystora. Uktady te charakteryzuje wigksza
opornosé kanatu tranzystora w stanie zataczenia oraz stale ptynacy prad uptywu diody podtoZowe;j.

Innym rozwiazaniem przetacznika analogowego sa uktady w ktérych -tranzystor ma niepodiaczone
podtoze. Uktady te charakteryzuja si¢ niekorzystnymi wiasnosciami w stanie rozwarcia. Wszystkie te uktady
ponadto charakteryzuja si¢ niepetnym wytaczeniem przy niekorzystnej polaryzacji napigcia prztaczanego, co
ogranicza uniwersalnos¢ ich zastosowania jako przetacznikéw analogowych. .

W uktadzie wedtug wynalazku tranzystory polowe MOSFET potlaczono w taki sposéb, ze zwarte 53’
obydwa Zrédla oraz obydwie elektrody podtozy, ponadto réwniez zwarte sa ze soba bramki i potaczone
z blokiem sterujacym. Wejscie uktadu stanowi dren jednego tranzystora polowego, a jego wyjscie — dren drugiego
tranzystora polowego.

Role przetacznika analogowego peinia dwa tranzystory polowe MOSFET sterowane z uktadu sterujacego.
Ten sam sygnal sterujacy podawany jest na obydwie bramki tranzystoré6w polowych. Kanaty obydwu tych
tranzystoréw potlaczone s3 szeregowo tak, ze dla napigcia wejsciowego o dowolnej polaryzacji zawsze jeden
ztranzystoréw ma Kkorzystne warunki wylaczenia. Z tego wzgledu uklad posiada bardzo duza rezystencje
w stanie wylaczenia dla dowolnej biegunowosci napig¢ przetaczanych. Umozliwia to prace z wigksza opornoscia
obcigzenia izmniejsza btad wynikajacy z przenikania napigcia przetaczonego na wyjscie uktadu. Cechuje sie
réwniez wigksza liniowoscia w poréwnaniu ze znanymi rozwigzaniami.
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Wynalazek w przyktadowym wykonaniu uwidoczniono na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia schemat
ideowy przetacznika analogowego.

Uktad przetacznika analogowego sklada si¢ z dwdoch tranzystoréw polowych MOSFET 1 i 2 oraz bloku
sterujacego 3. Wyjscie bloku sterujacego 3 polaczone jest ze zwartymi ze soba bramkami 4 tranzystoréw
polowych MOSFET 1 i 2. Tranzystory polowe MOSFET 1 i 2 potaczone sg szeregowo tak, ze zwarte s3 ze soba
obydwa Zrédta 5 iréwnoczesnie potaczone sa do nich obydwie elektrody podiozy 6. Wejscie uktadu stanowi
dren 7 jednégo tranzystora polowego 1, a wyjscie dren 7 drugiego tranzystora polowego 2.

Zastrzezenie patentowe

Uktad przetacznika analogowego, zwtaszcza do napigé bipolarnych sktadajacy sie z bloku sterujacego oraz
dwéch tranzystoréw polowych MOSFET,znamienny ty m, Ze tranzystory polowe MOSFET ma potaczone
szeregowo w taki sposéb, Ze zwarte sa ze sobg obydwa zi6dta (5) oraz obydwie elektrody podiozy (6), ponadto
réwniez zwarte s3 ze sobg bramki (4) i potaczone z blokiem sterujacym (3), natomiast wejscie uktadu stanowi dren
(7) jednego tranzystora polowego (1), a jego wyjscie dren (7) drugiego tranzystora polowego (2).
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